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Polaryzacja swiatta

(a) (b)



Polaryzacja swiatta
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Rodzaj lasera Osrodek czynny = Dlugosé fali [um] Typowa moc Pompowanie

Gazowe:
argonowy jony argonu 0,48 (niebieski) od kilku watow do wytadowanie
0,51 (zielony) pojedynczych elektryczne
kilowatow
helowo-neonowy mieszanina 0,63 (czerwony) kilkanascie miliwatow | j.w.
czgsteczek helu i
neonu
CO, czgsteczki 10,6 (podczerwien) do kilkudziesieciu j-w.
dwutlenku wegla kilowatow
Cieczowe:
barwnikowy barwniki 0,2-1,0 przestrajany w ' do okoto 1 wata Swiatto z lampy
organiczne np. zakresie od nadfioletu wytadowczej lub
rodamina przez zakres widzialny lasera
do podczerwieni
Na ciele statym:
neodymowy jony neodymuw 1,06 (podczerwien) dziesigtki watow, Swiatto z lampy
sieci krystalicznej maksymalnie do ok. 1 'wyladowczej, diody
krysztatu granatu kilowata lub lasera
lub w szkle poOtprzewodnikowego
tytanowo-szafirowy |jony tytanu w 0,7-1,1 przestrajany  setki miliwatow w Swiatto z lasera
krysztale korundu od czerwieni do pracy ciagtej lub argonowego
(szafiru) bliskiej podczerwieni | ultrakrotkie impulsy
Swiatta
Pétprzewodnikowe krysztat w zaleznosci od ok. 10 miliwatow, prad ptynacy przez
potprzewodnika budowy (od maksymalnie ztacze p-n w
ze ztgczem p-n niebieskiego do pojedyncze waty (w  kierunku
bliskiej podczerwieni) ' uktadach laserow przewodzenia

nawet kilowaty)
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Pole elektryczne +V

Z1acze p-n




(a) Equilibrium bandstructure heterOZ]fQCZC
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(b) Forward biased
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Dioda LED

Au/Zn Circular
mirror and electrode

http://britneyspears.ac/lasers.htm
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Laser krawedziowy

Top Metallic
Contact

Proton Bombarded
Semi-Insulating Barrier
p+ GaAs

-
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p AlGaAs

Active Region
n AlGaAs

\ n GaAs Substrate

- f Bottom Contact

Emitting Region



Emission Intensity {a.u)

Emission Intensity (a.u)

above threshold
! ]
1.473 1.477 1.481

Photon Energy (eV)



Near infrared

Yellow
GaAs 14P g¢ /- \
Viol Green In 72Ga 28As 0P 40
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Wavelength 4, («m)



Dyspersja w obszarze absorpcji swiatta
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Ztozenie fal monochromatycznych
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Dyspersja w obszarze absorpcji swiatta
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Dyspergja w obszarze wzmacniania swiatta (inwersji obsadzen)
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Dyspersja w podwojnym obszarze absorpcji swiatta
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Dyspersja w podwdjnym obszarze wzmacniania Swiatta
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L.J.Wang et al.. Nature 406, 277 (2000)



